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โคทม อารียา และ วจิตรวรรณ ประกอบส้นฅิฤ[ข. รายงานการวิจัยเร่ืองการทอกเททแเละสรี''ไง 
เคร่ึองให้ความรี1อนุแบบเหน่ียวน่า ขนาค 5 kVA . กรุงเทพมหานคร :
ชุพาลงกรณมหาวิทยาลัย_ ,2531.

ธนบุรณ์ ศศิภาญเดช . การออกแบบระบบไฟฟ้า . พิมพ์คร้ังท่ี 2 , กรุงเทพมหานคร : หจก. เอ'ช- 
เอนการพิมพ์, 2530.

ธนากร คุภจินตกุล. เคร่ืองให้ความรี'รนแบบเหน่ียวน่าความถ่ึสุง__ ท่ี'ใช้อินIวอร์เฅอรีแบบสาม
สถานะ . วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต ชุvnลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2535.

ยุฑธนา กุลวิทิต . และ เจิดกุล โสภาวนิตย . รายงานการทิกษาความเหมาะสมในการใชัเคร่ือง 
ให้ความรี'รนแบบเหน่ียวน่าเพ่ือให้ความรี'อนุแก่ลวดตัวน่าอะฤมิเนียม . สำนักบริการ 
วิชาการ ชุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2534.

________ . รไยงานความห้าวหน้าครั้งที่ 2____การพิฆนาเครื่องให้ความรัอนแบบเหนี่ยวน่าขนาด
3.3 kVA ^สำนักบริการวิชาการ ชุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2534.

อมร ตันวรรณรักพ์ เคร่ืองให้ความรี'อนุแบบเหน่ียวน่าความถ่ีกุง ขนาด 10 กิโลวู้’«พ วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบ้ญฑิต ชุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2536.

เอกชัย ลีลารัศมี. กุ่มือการใชังาน “เล็ก 5.0 ชอฟตัแวธ์สำหรับวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิง 
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POWER TRANSISTOR MODULE

fltsrtl: ะ Features
• SISE High Voltage
• 7 V — tfW y ÿ'-f T — KP3® Including rree Wheeling Diode
• ASOà''ÆlO' Excellent Safe Operating Area
• fêSÎB Insulated Type

■ SÎÊ • A p p lic a tio n s
• A -f Hier. =cwe: รพ:*.cnine-
•  AC ะะ —  5 a Y &  A . c  .Victor Controls
• DĈ — D C Motor Controls
• SfÇÇÇSSI Uninterruptible Power Supply

I Maximum Ratings and Characteristics
• tâ#f6?cs?$ ■. Absolute fyfaximum Ratings

Items I SvmDols 1 Ratmqs 1 Umts
วน ? ? • -  SV, « ร  1 Vcno 1 1000 1 V
ว น ? ?  • X ะ -J ?  MIRE 1 Vcro 1 1000 1 V
ว น ? ?  • X i "J 5* nnTuîd 1 Vctotsifii 1 800 1 V

'  ะ î -/ ? • 'ะ - ■ "2. พ /*E i Vrno " 10 1 V
DC r 15Û A

ะ น ? ? ^ ." 1ms • T 0C- A
1 DC i — te :50 1 A_ DC ir. P A^  ■ น «H. Imr, IM- ]. ,\

-  *  r  ✓  ÎM'A 1แ»ทว--10' I-, it:;r พ
1 VTCL... &z 1 2000 พ

IS t  21 ร ่’ * £ แ 1 - 1 50 1 T
ร. îr .•ท r®-/« IJi * stn - 4 0 -  •< 125 i *c
1 G โก 550 ' โ
ü  î« ïr  E 1 AC. 1min VlSO 2500 V
e  11 11 I- ;น ? Mount inn ร' Il 3b Kf-crr.

T ermmais it-: 2 ‘ 4b 1 Kf-cm

B2?f/Ï£'น่ี'/วีะ : Outline Dryings

i CASE i M207 
l UL I E82988(M)

Equivalent Circuit Schematic
Fig.E2 B11 Bt 2
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Note:
ir l:  1C r: fut Kccumincndabic Vaiuc:

M5. 25-311 kjycm
ร::. แ: Tint Recommcndnbic Value:

MG. 35-40 kc-eni
• £?«.$:*% นะ I Electrical C haracteristics (Tj =  25"C)

Items Svmools i Tes: Conditions [y'nn Tvd Max Umts
ะ น ? ? • 'ะ — ะะ r เโ îc E  i V ะรว 1 เะ3ว= imA า r»pr, - y

✓  y . — ะ...^, "0 T-- CT — A ; V Iii) น^:ะi V CE C •Z — mA โ rnr. V
'.'ร:ร:ร'..’ร-, ;: = 5A 1 Üo0 i t V

1 Vcrxrsusi 1 is=105A. — if. = 9A 1000 1 1 V
ะ ; - / ? - ' t - X K l î E  1 Veeo 1 iEBO=400mA 10 1 1 V
ะ น ? ? L r» SÂ ç  ;<t 1 ICBC VcK)=10C0V ! 1 1.0 mA
Z  i  -ร ? L f ü î i î  1 'EDO Vebd31 10V 1 1 400 mA
ว น ? ? ■ ะ ;7 ?  r."Æ E -VCE i Ln O T- j 1 1.8 V
E :.z  ~  ;r. ’ะ  f i  m rrr i: = 150A V:r=5V 1G0 • —
ว น ?? — ï  -y ? fâfaU E VcIISjII 1 2.5 V

ะ : 7 ?  fiô ttP E VgEISJ" เพ » JUn, le “  jA i ว ะ.. V
! nr ; 2.1 น-

* < -J f- น -? ' BS โ-ไ Ictf ic= 150A 15.0 Wi
II is: = —2.0A ic:-= — 9.0A 1 3.0 น:Ullน) <ï B โนไ îf» —-  = 150F. Vee= — ÔV —Ci'et = 1 ร์น์A US Ob น'

• tÂSIîsti 1 Thermal Cnara ctenstics
Items SvmDOls Test Conamons Min Typ Max Umts

■ .*“• ' 11- 1Â. Rfh*—c’ T ræsisto- 0.125 'C'Y.
r jf. Î71 โ"* ir — î J1CCE บ.31 ■ ร/V.r* • r  r; — * »V :r 7ท':— i  1 ะ ~ ะ z \ r r ' p- •** '1*
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SïTFtëffiiï^ '. C h a ra cter istics
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Reverse 3 iased  Safe Operating Area
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Transient Thermal R esistance (Diode)
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Transient Thermal R esistancé  
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Forward V oltage of Free W heeling Diode
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นายสุระพล เชียรมนตรี เกิดว้นที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2511 ท ี่จ ังหวัดพัทลุง สำเร็จ 
การศึกษาปริญญาตรี ว ิศวกรรมศาสตรบัญ'ท ิต สาขา ว ิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากคณะวิศวกรรม 
ศาสตร ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทริ ในปีการศึกษา 2532 และเข ้าศ ึกษาต่อในหลักส ูตร วิศวกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ก ิาล ัง) ณ คณะวิศวกรรมศาสตริ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป ็จจุบ ันเป ็นวิศวกรอิสระ
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